Wojt Gminy Bartoszyce Bartoszyce, dnia 17 stycznia 2024 r.
Plac Zwycigstwa 2
11-200 Bartoszyce

Zalacznik do decyzji znak: 1B.6220.25.2023. AW
Charakterystyka planowanego przedsi¢wziecia zgodnie z art. 82 wust. 3 ustawy o
udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz.U.2023.1094)

Projektowane przedsigwzigcie obejmuje budowe elektrowni fotowoltaicznej o mocy tacznej

do 15 MW wiacznie. Elementy wchodzace w sktad projektowanej elektrowni fotowoltaiczne;j:

Lp. Elementy wchodzace w sktad projektowanej elektrowni fotowoltaicznej

1 moduty fotowoltaiczne (mono-, polikrystaliczne, amorficzne lub inne) o taczne;j
mocy nominalnej do 15 MW o mocy jednostkowej od 300 Wp — 2000 Wp w iloSci
do 50 000 sztuk

2 konstrukcje wsporcze do montazu paneli fotowoltaicznych nachylone w kierunku

potudniowym lub innym optymalnym lub zmiennym

string-boxy;

Inwertery w ilo$ci do 300 szt.

system monitoringu (bariera IR, czujniki ruchu, kamery i inne urzadzenia)

o o &~ W

kontenerowa szczelna stacja transformatorowa z transformatorem olejowym lub

suchym nN/SN - do 15 sztuk, przy stacji do 2 miejsc postojowych

7 ogrodzenie siatkowe, panelowe lub inne

8 kontenerowe magazyny energii o pojemnosci do 150 MWh, ilos¢ do 15 sztuk

9 infrastruktura techniczna w tym m.in. przytacze energii elektrycznej, wewngtrzna
linia kablowa niskiego napiecia (nN) taczaca poszczeg6lne sekcje projektowane;
elektrowni ze stacjg transformatorowa, kable elektroenergetyczne sredniego
napigcia (SN), stupy linii energetycznych, kable swiattowodowe 1 inne

oprzyrzadowanie

10 | zjazdy z drog publicznych, drogi dojazdowe, drogi wewnatrz elektrowni

fotowoltaicznej, place manewrowe i inne niezbedne nawierzchnie




Inwestycja zlokalizowana zostanie na cze¢sci dziatki o nr ewid. 49/1 obreb Wegoryty, gmina
Bartoszyce. Powierzchnia dziatki inwestycyjnej liczy okoto 19,55 ha, jednakze pod teren
posadowienia przedmiotowej elektrowni fotowoltaicznej zostanie wykorzystany obszar o
powierzchni do 12,6 ha. Spod obszaru przedsiewzigcia zostal wyjety fragment z glebami klas
RIIIb. Ponadto odsunigto teren inwestycyjny o 10 m od cieku wodnego biegnacego wzdhuz
wschodniej granicy dziatki inwestycyjnej oraz o 50 m od zadrzewien znajdujacych si¢ przy
potudniowej granicy dziatki. Teren inwestycyjny zostanie posadowiony na gruntach RIVa.
Teren przeznaczony pod posadowienie elektrowni fotowoltaicznej to obszar uzytkowany
rolniczo. Urzadzenia sktadajace si¢ na elektrownie bedg potaczone stosownymi kablami i
tworzy¢ beda wewngtrzng infrastrukturg elektroenergetyczna, ktéra bedzie odpowiednio
potaczona z siecig operatora. Na chwile obecna nie jest znane miejsce przylaczenia do sieci
KSE. W ramach przedmiotowej inwestycji przewidziano do wykonania rowniez droge
wewnetrzng utwardzong (utwardzenie ziemne i/lub kruszywem) oraz plac postojowy obok
kazdej stacji transformatorowej. Orientacyjna czasowa zaj¢to$¢ terenu w trakcie budowy pod
plac sktadowy i manewrowy bedzie obejmowata do 500 m?. Po zrealizowaniu budowy teren
zostanie przywrocony do pierwotnego stanu. W ramach realizacji inwestycji nie przewiduje
si¢ lokalizacji statych placow serwisowych (manewrowych); planuje si¢ jedynie wykonanie
miejsc postojowych obok projektowanych stacji transformatorowych. Projektuje sie
wykonanie ogrodzenia terenu inwestycyjnego.

Na terenie planowane] inwestycji Inwestor zajmowaé si¢ bedzie produkcja energii
elektrycznej pozyskiwanej z promieniowania stonecznego. Jest to odnawialne, czyste zrédto
energii. Glownym zadaniem przedmiotowej inwestycji bedzie konwersja energii
promieniowania stonecznego na energi¢ elektryczna.

Podstawowym urzadzeniem fotowoltaicznym, ktore wytwarza prad elektryczny, gdy jest
wystawione na dzialanie $wiatta stonecznego jest ogniwo stoneczne. Podstawg dziatania
ogniw fotowoltaicznych jest zjawisko przetwarzania energii promieniowania stonecznego w
energi¢ elektryczng.

Fotoogniwo jest elementem poélprzewodnikowym, w ktérym nastepuje konwersja energii
promieniowania slonecznego w energi¢ elektryczng w wyniku zjawiska fotowoltaicznego,
czyli poprzez wykorzystanie potprzewodnikowego ztacza typu p-n, w ktorym pod wpltywem
energii przenoszonej przez fotony, elektrony przemieszczaja si¢ do obszaru n, a dziury do
obszaru p. Takie przemieszczanie tadunkow elektrycznych powoduje pojawienie si¢ roznicy
potencjatow, czyli napigcia elektrycznego. Podstawowym materiatem, z ktdrego wykonuje si¢

oba typy potprzewodnikow jest krzem (Si).



Ogniwa stoneczne stanowig podstawowy element sktadowy modutu fotowoltaicznego.
Zestaw umocowanych wzajemnie moduldw przewidziany jako element mozliwy do
montowania w ekspozycji lub subekspozycji tworzy panel fotowoltaiczny.

Moduty fotowoltaiczne ustawione zostang na terenie inwestycji w rOwnomiernie
rozmieszczonych rzedach, pogrupowane w powtarzalne sekcje i zamocowane na wolno
stojacych stotach montazowych. Podtoze pod panelami pozostanie do naturalnej sukcesji.
Teren nie bedzie podlega¢ niwelacji. Ogniwa fotowoltaiczne zamontowane zostang w sposob
nieinwazyjny na skrecanym szkielecie stalowym badz aluminiowym. Szkielet zostanie
wsparty na pionowych profilach aluminiowych lub stalowych wbitych bezposrednio w grunt
rodzimy. W ramach przedmiotowej inwestycji przewiduje si¢ zastosowanie modutéw
wytrzymalych na obcigzenia mechaniczne i dziatanie niekorzystnych warunkéw pogodowych.
Moc jednostkowa modutow fotowoltaicznych bedzie zawierata si¢ w zakresie od 300 Wp do
2000 Wp. Dopuszcza si¢ rowniez zastosowanie modulow fotowoltaicznych bi — facial
(moduly obustronne) zawierajace ogniwa, ktore moga produkowac prad z obydwu stron, gdyz
kazdy panel posiada dwie aktywne strony. Projektowane do zastosowania moduty

fotowoltaiczne nie bedg wyposazane w wentylatory stuzace do chtodzenia konstrukcji ogniw.



